Tabla 1: Formulas basicas
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Tabla 2: Ganancias. R., R., Ry y Rs representan las resistencias externas conectada al colector, emi-

sor, drain y source, respectivamente. Si mas de una resistencia externa esta conectada al terminal,
debe usar la resistencia equivalente.
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Tabla 3: Resistencias equivalentes, vistas mirando al terminal segiin indican las dos figuras de la
derecha. No todas las resistencias externas tienen que estar presentes.

’ Terminal ‘ expresion ‘
Colector | Roc = Rc| (ro(1+ gmRe.))
Emisor Ror = R.|| T%ffb Iro

Base Rip = Rpl| (rz + (B+ 1)R.))
Drain Rop = RD” (7’0(1 + ngS))
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